GRAMOFONOVY PRiSTROJ GZ 070



kurkRfkovy GRAMOFONOVY PRIfSTROJ 6zOT0

Gramofonovy pFfistroj GZ 070 je ur&en pro piehravani gramofonovych desek

s Gzkou drafkou., Je kuf¥ikového provedeni. Ve spodni &&sti kufru (pod gra-
mofonovym chassis HC 07) je umistn tranzistorovy zesilova&, ktery je ‘
ovléddén t¥emi regulatory (regulace hlasitosti, hloubek a vyZek). Ve viku
kufru je umistdn reproduktor. ‘ ‘

Jmenovité napéti 220/120 v ¥ 10%'

Druh proudu ' ‘ st¥idavy 50 Hsz

Pitikon : max, 34 VA

Odstup celého zarizeni - 28 @B .

Jmenovité otadky talite , 45, 33 1/3, 16 2/3 ot./min.
Svislé sila na hrot 4 4+1,5p

Rozméry piistroje 341 x 245 x 160 mm

Véaha cca 5 kg

Provozni podminky teplota + 15°C a% + 35%

) rel. vlhkost vzduchu max, 70%



Technické Gdaje zesilovate

Kmitodtova charakteristika 100 - 15000 Hz p¥i poklesu ¥ 3 dB
4 | | oproti 1000 Hz
Odstup - - 50 4B -
Rozssh regulace vjyZek + 54B] p7i £ = 10 kHz
=7 4B
- Rozsah Tegulace hloubek + 5B x4 ¢ - 150 Hz
. - 7 dB .
Jmenovity vykon 2W (£ =1 kHz)
Hudebni vykon \ 4 W
Zkresleni | ( max. 7%
Citlivost signél z desky 1 kHz/9 cm/sec"l

vybudi pfistroj na jmen. vykon

Osazeni polovodiéi - 2 x KC 148, event. 2 x KC 508

GC 511/K, GC 521/K
2 x KY 701/R

Provedeni gramofonového ptistroje GZ 070 odpovidd USN 36 8401.
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Popis_zapojeni

Granofonovy piistroj Gz 070 Je osazen sramoronom chassis HC 07,
tranzistorovym zesilovafem a reproduktorem ARE 467,

Gramofonové chassis
Popis sranofonového chassis HC 07 Jje uveden v samostatném névodu

‘na ddribu.

Zesilovaé

Signél z krystalové prenosky je veden pifes regulétor hlasitosti (Bl)
a odpor R2 na regulétor vyZek (R3, C3) a hloubek (R4, C4). Pfes va-
zebni kondenzétor C5 pfichédzi signél na bazi tranzistoru T1, ddle
potom na tranzistor T2, ktery budi symetricky koncovy stupeli, osaze-
ny komplementarni vykonovou dvojici tranzistord 73 a ™. Pracovni
bod tranzistoru T2 je nastavitelnjy odporem R10, Vykonovy stuped je
beztransformatorovy a jeho nizkoohmovy vistup je vyveden pfes kon-

denzator Cl3 na konektorovou zésuvku pro pfipojeni reproduktoru

0 impedanci 4 Q, Na desce zesilovaie je umistina &é4st napdjele viet-

n& pojistek, mimo sifového transformétoru, ktery je umistdn na
zvléstnim nosniku. Usmérndni je doucestné, diodami D1 a D2, Filtrace
je provedena dvéma elektrolytickymi kondenzétory Cl4 a C15. |
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Jisténi

Proti pietiieni napajede jsou zatazeny do ka¥dé vétve sekundérnih@: Vi
nuti dvé tavné pojistky Pl a P2. Primarni okruh sifového transformito-
™ jistén neni.

Piepojeni pristroje na 120 V

Z vjrobniho podniku je pfistroj zapojen na napdti 220 V. Pfepojeni
na napéti 120 V provedeme sifovym volidem, ktery je umistén pod tali-
Pem gramofonového chassis,

Mg¥eni a nastaveni zesilovate

Vieobecné pol_qg _pro_méieni

a) Pfi pouZiti nizkofrekveniniho generitoru jako zdroje signdlu k mi-
Feni,zapojime do Zivého vyvodu kondenzétor 2200 pF. (Imituje krys-
talovou vloZzku VK 4302 jako kapacitni zdroj). .

b) P¥i piipojovani m&ficich pFistroji musime ne;jdf'iire pPipojit zemni
pfivody k zesilova¢i a potom p¥ivody %ivé pFipojovanych pristroji.
(Nebezpedi polkozeni tranzistori).

¢) Viechna méreni provddime p¥i zatiZeni zesilovaée né.hfadni z4t8Z4
4.Q/4 W,

MZFeni napéti_a proudu

Napéti v jednotlivych mérnych bodech jsou uvedena na schéma zapojeni
zesilovade. Jsou uvedena p¥i nevybuzeném stavu zesilova¥e a miFena
p¥istrojem AVOMET II/50 kQ/V, Pfi napéti 12 * 0,5 V na filtradnich
kondenzatorech Cl4 a Cl5 musi byt hodnote odebiraného klidového proudu
zesilovade v rozmezi 15 - 25 mA, Napdti 6 V na "plus" pdlu kondenzéto-
ra Cl3 nastavime potenciometrovym trimrem R10., P¥i vybuzeni zesilova~
ge na jmenovity vykon p¥i nepajecim napéti 12 V je odbér proudu

350 - 370 ma,

Kontrola zkresleni, jmenovitého vjkonu a citlivosti

- a) Ke gramofonovému pFistroji pfipojime pies kondenzator 2200 pF |

(v #ivém pFivodu) nizkofrekvendni generator (na vstup zZesilovacde)

8 na vystup paralelnd k néhradni z&t$%i (4 Q) nizkofrekvenini mili-
voltmetr, osciloskop a zkreslomdr.

b) Viechny potenciometry vytodime do pravé krajni polohy.
c) Na vstup zesilovale privedeme signdl (f = 1 kHz) 2z nizkofrekvenéniho



generatoru o napé&ti cca 200 mV. Vystupni napéti z generatoru zvydujeme
aZ se na osciloskopu projevi ofezédvani vrchold pilvln sinusovky. Pii-
Padnou nesoumdrnost opravime potenc. trimrem R10., Je nepfipustné dbudit
zesilovad na vét3i vykon nei 2 W déle nef 10 viefin, tj. po dobu nezbyt-
né nutnou k nastaveni potenc. trimru RlO, P¥i vistupnim napsti 2,83 V
méf¥ime zkresleni, které mie byt maxe 7%e Odpovidajici vstupni nspéti
musi byt menii nei 400 mV,

~ Se4e Eontrola pribéhu kmitoltovych korektort

a) Méfici pFistroje a zesilovade pFipojime jako v bodE a) a b) pred-
 chézejici kapitoly (mimo osciloskop a zkreslomér).

b) Na vstup zesilovale piivedeme nap&ti z nizkofrekvendniho generato-
ru o kmitodtu £ = 1 kHz tak velké, abychom na vjstupu zesilovaie
namdfili nspéti 300 mV. PFi nezm&ndné hodnotd vstupniho napdti
nastavime na nizkofrekveninim generitoru kmitodet £ = 150 Hz,
Vystupni napdti musi vzrist na hodnotu min. 535 mV (5 dB). P¥i pie
toeni regulétoru hloubek do levé krajni polohy musi vystupni na-
péti klesnout min, o 12 dB. Po ukoneni m&eni vratime reguléator
hloubek opét do pravé krajni polohy.

¢) Pfi nezmgnéné hodnoté vstupniho napéti nastavime na nizkofrekven—
Snim generdtoru kmitoet 10 kHz. Vystupni napdti musi opét vzrist
na hodnotu min., 535 mV (tJ. o 5 dB). Regulétor vjZek vytodime
do levé krajni polohy., V¥stupni nap&ti musi klesnout min, o 12 dB,

Névod na ddridbu gramofonového chassis HC 07 je uveden
v samostatném névodu.



4.0. Elektricke dily

R| odpor Hodnota f°1;r' Za“:"ni Objed. &islo
1 |potenciometr 100kQ/1log 20 0,5 TP 280n 60B M1/G
2 | vrstvovy 15 k0 20 0,125 TR 112a 15k

3 | potenciometr 50 kQ/E 20 0,5 TP 280n 60B 50k/E
4 | potenciometr 1 W/E 20 0,5 TP 280n 60B 1M/E
5 | vestvovy 470 kR 20 0,125 | TR 112a W47

6 | vratvovy 12 Q 10 0,125 TR 112a 12/A
7 | vretvovy 5,6 kQ 10 0,125 | TR 112a 5k6/A
8 | vratvovy 33 Q 10 0,125 TR 112a 33/A
9 | vrstvovy 3,3 kp 10 0,125 TR 112a 3k3/A
10 | potenc.trimr 490 kQ 20 0,125 | TP 040 M47
11 | vrstvovy 4,7 kQ 20 0,125 TR ll2a 4k7
12 | vrstvovy 120 Q 10 0,125 | TR 112a 120/A
13 | vrstvovy 270 Q 10 0,125 | TR 112a 270/A
14 | vrstvovy 12 @ 10 0,125 | TR 112a 12/A
15 | termistor 10 @ 20 0,125 NR 005 10

¢ | Xondenzator Hodnota §°;°r' g:;g;i v| objedn. sislc
1| svitkovy 10000 p? | =20 + 30 160 7C 181 10k

2| polystyrene 270 p? 10 100 TC 281 270

3 | svitkovy 6800 pF | =20 + 30 250 TC 183 6k8

4 | polystyren. 1500 p¥ 10 - 100 TC 281 1k5

5| svitkovy 0,1 uP | =20 + 30 160 7C 181 ML

6| svitkovy 1 uP 20 100 TC 180 1M

7| elektrolyt. 5 uP | ~20 +100 15 TE 984 5M-~PVC
8| elektrolyt. 50 uF | =20 +100 15 TE 984 SOM-PVC
9| svitkovy 2200 pP 20 1000 T 175 2k2

10| svitkovy 0,1 uF | ~20 + 30 160 TC 181 ML

11| polystyren. 680 pF 10 100 TC 281 680

12| elektrolyt. 200 uF | =10 +100 6 TE 981 G2-PVC
13| elektrolyt. 500 uF | -10 +100 10 TE 982 G5~PVC
14| elektrolyt, 500 uF | =10 +100 35 TE 986 G5

15| elektrolyte 500 uF | =10 +100 35 TE 986 G5




5.0. Néhrgdni dily (obr. &. 3 a 4)

Poz. Nazev Obj. &islo Poznémka
1 Kufiik GZ 101 7AK 127 52
2 gram.chassis HC 07, ‘
prov. 03 7AN 646 41
3 Reproduktor ARE 467
4 Montéini deska 7AA 240 12
5  Dno kuf#iku Uplné 7AF 240 06
6 Transformator 9N 661 23
7 Maska 7AA 698 9%
8 Knoflik 7AF 243 33
9 Bidra dplnad (od reprodukt.) | 7AF 635 46
10 Deska zesilovale pajend 7AF 197 30,02
11 Zastrika | 74K 462 01,01
12 Yi&ko 7AA 169 07
6.0, PolovodiZe
1 tranzistor - KC 148 event, KC 508
P2 tranzistor KC 148 event, KC 508
T3 tranzistor GC S521/K .
™ tranzistor GC 511/K
)1 dioda KY 701/R
D2 dioda KY 701/R
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Obr. 5. Deska zesilovade s plosnyml spoji (pohled ze strany soudéstek)



